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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.17.15

Тема дисертації:
1. Фазові рівноваги в системах CuInS2+2CdSe=CuInSe2+2CdS, AgGaS2+2CdSe=AgGaSe2+2CdS та споріднених

2. Phase equlibria in the CuInS2+2CdSe=CuInSe2+2CdS, AgGaS2+2CdSe=AgGaSe2+2CdS and related systems

Реферат:
1. Побудовано ряд політермічних та ізотермічних перерізів систем CuInS2+2CdSe=CuInSe2+2CdS,
AgGaS2+2CdSe=AgGaSe2+2CdS і на їх основі побудовано проекції поверхонь ліквідуса та просторові діаграми
стану цих систем. Вивчено кристалічну структуру нової тетрарної сполуки AgCd2GaSe4. Вирощено
монокристали AgCd2GaSe4 та кристали фази із структурою сфалериту по перерізу 'CuCd2InSe4'-
'Cu3Cd2In3S8'. Встановлено області твердих розчинів на основі AgCd2GaS4 по перерізах AgCd2GaS4-xSex,
Ag1-xCuxCd2GaS4, AgCd2-xZnxGaS4, AgCd2Ga1-xInxS4, AgCd2GaS4-xTex і AgCd2Ga1-xLnxS4 (Ln-Nd, Gd, Er).
Шляхом уточнення кристалічної структури окремих сплавів цих твердих розчинів встановлено, що
заміщення носить ізовалентний характер. За результатами досліджень електричних, термоелектричних та
фотоелектричних властивостей цих же твердих розчинів встановлено, що усі сплави є n-типу провідності із
малими значеннями коефіцієнта термо-е.р.с. Найбільш фоточутливими є тверді розчини AgCd2-xZnxGaS4 в
області перебудови спектрів фотопровідності(20-30 мол.% 'AgZn2GaS4').



2. A number of vertical and isothermal sections of the reciprocal systems CuInS2+2CdSe=CuInSe2+2CdS,
AgGaS2+2CdSe=AgGaSe2+2CdS were constructed. From the sections, liquidus surface projections and spatial
phase diagrams were built. The crystal structure of a new quaternary compound AgCd2GaSe4 was studied. The
single crystals of AgCd2GaSe4 and the crystals of the phase with the sphalerite structure on the 'CuCd2InSe4'-
'Cu3Cd2In3S8' section were grown. Solid solution ranges of AgCd2GaS4 on the AgCd2GaS4-xSex, Ag1-
xCuxCd2GaS4, AgCd2-xZnxGaS4, AgCd2Ga1-xInxS4, AgCd2GaS4-xTex and AgCd2Ga1-xLnxS4 (Ln - Nd, Gd, Er)
sections were determined. The refinement of the crystal structure of certain alloys of these solid solutions
established that the substitution is isovalent. The investigation of electric, thermoelectric and photoelectric
properties of these solid solutions shows that all alloys have n-type conductivity with low thermo-EMF coefficient
values. The most photosensitive alloys are AgCd2-xZnxGaS4 in the region of the reconstruction of the
photoconductivity spectra (20-30 mol.% 'AgZn2GaS4').
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